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摘要(译)

有机发光二极管基板，制造有机发光二极管基板的方法和显示面板。有
机发光二极管基板包括：基底基板;基底上的像素限定层;以及像素区域中
的阳极，有机发光二极管功能层和阴极。像素限定层包括顺序堆叠的第
一像素限定层，辅助阴极和第二像素限定层，辅助阴极连接到阴极。
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